Parameter: Werte:
Bearbeiter:  Beyer

Datum: 4/16/2005

Typ: C2aM16MOA
Wafer: C214

Chip: K10

Schirmung: none

Temperatur: 4.2
Elektronik:

ElekTyp: SEL-PTB001
Reset Gain 4000

Vb range 250 pv
Ib range 62.5 pA
Rfb 30000 Ohm
Rf 30000 Ohm

Funktion: ok, HD

Messung Reset-Mode:

1/MF: 127.780 pA/phio
1/MFZ: HA/phi0
1/MFFZ: HA/phi0
1/MI: 4.650 pA/phio
1/MZ: HA/phiO
abgeschitzte parasitare Flachen:
AParAx: umA2
AParTrans: umA2
DVmax: 293.000 pVv
Ib(Dvmax): 8.270 pA

RN: Ohm

Messung FLL-Mode:

VbFLL: 122.54 pv
IbFLL: 7.52 pA
VphiFLL: 1188.1 pV/phio
1/MdynFLL: 16.91 pA/phio
RdynFLL: 70.260 Ohm
BCF:

BCF via: none

VphiBCF: uV/phio
1/MdynBCF: HA/phi0
RdynBCF: Ohm
Rauschmessungen:

SphiBemerk.:

SphiVb: 122.54 pv

Sphilb: 7.52 pA



Sphi1000:

Sphi100:
Sphi10:
Sphit:
Sphi0,1:

LIR:
LIF:
LIFZ:
LIFFZ:

0.490 pphi0/sqgrtHz (intrinsic: 0.266)
pphi0/sqrtHz
pphi0/sqrtHz
pphiO/sqrtHz
pphi0/sqrtHz

nH
nH
nH
nH



